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投资者关系活动

类别 

□特定对象调研  √分析师会议  □媒体采访   □业绩说明会 

□新闻发布会 □路演活动  □现场参观    □电话会议  

□其他  

 

参与单位名称及

人员姓名 

 

姓名 工作单位 

南方基金 史博 

南方基金 章晖 

南方基金 黄春逢 

南方基金 王博 

南方基金 萧嘉倩 

南方基金 恽雷 

南方基金 万朝辉 

南方基金 梁嘉铄 

浙商证券 王华君 

浙商证券 李思扬 

浙商证券 张锦 

时间 2022年 2月 23日 

地点 杭州 

上市公司接待人

员姓名 

董事长 曹建伟 

投资者关系 段君 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、公司主要产品及所处行业发展情况介绍。 

答：公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的

高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能

高科技制造产业”为使命，围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导

体材料开展业务。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域

两大产业的系列关键设备，光伏领域相关装备在技术和业务规模上

均取得了行业认可的地位，其中长晶设备技术和销量达到了全球领

先水平；集成电路领域，在 8-12 英寸大硅片设备上，公司产品在

晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已具备 8 寸线几乎 

100%整线以及 12 寸单晶炉、抛光机等核心设备的供应能力，产品



技术水平已达到国际先进水平。蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝

石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，目前已成功生长出全

球领先的 700Kg 级蓝宝石晶体，建立了规模化生产基地，是掌握核

心技术及规模优势的龙头企业。公司碳化硅外延设备已通过客户验

证，同时在 6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节建立测试线，

以实现装备和工艺技术的领先，加快推进第三代半导体材料碳化硅

业务的前瞻性布局。 

近年来，全球能源结构调整速度加快，中国提出“双碳”目标，

光伏产业未来发展前景广阔；集成电路产业发展重心向中国转移、

国产替代的进程加快、硅片向大尺寸方向发展、以及第三代半导体

材料的需求速，为公司所在行业的发展提供了很大的机遇。 

 

2、公司 2021年度预计业绩同向上升，请说明业绩提升的原因？ 

   根据公司于 2022 年 1 月 13 日发布的 2021 年度业绩预告，归属

于上市公司股东的净利润较上年同期增长 84.11%–114.41%。 

2021 年，公司围绕“先进材料、先进装备”的发展战略持续做好做

强主营业务，积极推动研发技术创新，夯实质量管理，打造高品质设

备的批量制造和集中交付能力，优化流程管理体系，提升组织管理效

能，公司各项业务取得快速发展。报告期内，受益于光伏行业下游硅

片厂商积极推进扩产进度，公司积极把握市场机遇，持续提升设备交

付能力，强化技术服务品质，实现订单量、营业收入规模及经营业绩

同比大幅增长。同时，国内半导体设备国产化进程加快，公司半导体

设备订单量同比增长，公司蓝宝石材料业务及辅材耗材业务也取得快

速发展，为公司经营业绩增长作出了积极贡献。 

 

3、请介绍下公司的核心竞争优势？ 

答：公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的

高新技术企业。公司竞争力主要体现在核心技术、制造、人才、管

理、企业文化和品牌等方面，具体如下： 



①人才及技术研发、持续创新的能力。公司始终坚持以技术创

新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式作为公司持续发展的源动

力，以“技术领先、规模领先”的目标进行资源投入，以“提升人

才能力、优化组织效能、激发个体活力”为目标不断完善人力资源

体系，确保公司竞争力的可持续性。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥

有 497 项专利，其中发明专利 64 项。 

②优秀的企业文化和组织能力。公司成立十五年来始终坚持以“打

造半导体材料装备领先企业，发展绿色智 能高科技制造产业”为企业使

命，贯彻“先进材料，先进装备”的发展战略，围绕“坦诚乐观、忠诚奉

献、奋斗为本、成就伙伴、开拓创新、共铸辉煌”的核心价值观，建立

了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作， 实

现企业与员工共同发展，实现“科技之晶、盛誉天下”的企业愿景。 

③先进制造和质量管理能力。公司创建技术与规模双领先的质量

管理模式，实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化

精益生产和全流程质量管理，打造高效率的生产制造过程和装配零缺

陷的产品交付能力。 

④品牌影响力和客户优势。公司自创建以来，通过持续的自主技

术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光

伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较

高的声誉。 

 

4、如何看待碳化硅市场？公司在碳化硅衬底领域的技术优势如何？ 

答：碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽

度、高电导率、高热导率等优越物理特征。碳化硅衬底是宽禁带半

导体的核心材料，以其制作的器件具有耐高温、耐高压、高频、大

功率、抗辐射等特点，具有开关速度快、效率高的优势，可大幅降

低产品功耗、提高能量转换效率并减小产品体积。主要应用于以 5G 

通信、 航空航天为代表的射频领域和以新能源汽车、“新基建”为

代表的电力电子领域，具有明确且可观的市场前景。碳化硅衬底制



作的技术门槛较高，良率低，成本较高制约其发展，导致行业的整

体产能远不及市场需求。 

公司的技术优势主要体现在： 

①持续的设备研发能力。公司是国内晶体生长设备龙头，同时

深耕半导体大硅片加工设备领域多年，公司的晶体生长设备及加工

设备均主要使用自研设备，公司不断进行调试、提升设备性能，促

进设备和工艺的高效融合。 

②丰富的硬脆材料加工经验。碳化硅与蓝宝石在加工技术上具

有较强的技术通用性。公司在硅和蓝宝石材料的切割、研磨、抛光

等关键设备上均有较强的技术基础，已在半导体硅材料和蓝宝石加

工设备领域得到市场认可。 

③成熟的规模化长晶经验。公司长期围绕硅、蓝宝石和碳化硅

三种晶体材料开展业务，在热场设计、热场仿真和工艺研发方面具

有丰富的经验。公司在蓝宝石领域已具备上千炉台集中控制的大规

模生产经验优势，产品具有优良的品质稳定性和低成本优势，可移

植到碳化硅衬底材料的生产中。 

④主要技术指标达到或优于业内技术水平。目前公司中试线产

出的 6 英寸碳化硅衬底在直径、多型面积、电阻率、弯曲度和翘曲

度均达到业内指标范围，衬底片总厚度变化率（TTV）可稳定达到＜

3μ m，微管密度（MPD）可稳定达到<0.2/cm2，达到或者优于业内技

术水平。 

 

5、公司蓝宝石材料板块业务增长较快，如何看待蓝宝石材料后续的

市场需求？公司在蓝宝石材料领域的布局如何？公司的优势主要体

现在哪些方面？宁夏鑫晶盛的进展如何？  

答：蓝宝石兼具优良的光学、物理、化学性能，应用场景不断

扩展。蓝宝石为 Al2O3晶体，工作温度高达 1,900°C。单晶 C面与

GaN 衬底沉积薄膜间的晶格常数失配率低，且符合 GaN 磊晶制程中

耐高温的要求，因此蓝宝石晶片是制作 LED 的关键材料。蓝宝石的



莫氏硬度达 9级，同时具备良好的透光性、热传导性、电气绝缘性，

因此蓝宝石在智能手表、智能手机摄像头盖板、HOME键等应用场景

不断扩展。 

在蓝宝石领域，公司可提供满足 LED 照明衬底材料和窗口材料

所需的蓝宝石晶锭和晶片。公司对于蓝宝石晶体生长的工艺，以及

配套的热场和温度梯度的控制具备较为深入的理解。同时，蓝宝石

长晶设备和核心加工设备为公司自主研发制造，设备的稳定性、精

确性和自动化程度高，可有效降低人为因素对生长过程的干扰，进

而提高晶体的良率与均一性。公司具备全球最大的 700Kg 蓝宝石生

长能力。在良率相当的情况下，蓝宝石晶体尺寸越大，材料的利用

率越高，边角损失越小，成本优势更加显著。公司的蓝宝石生产基

地选址于内蒙古和宁夏，充分利用当地的电价优势，可大幅降低生

产过程中的能源成本。从设备、生长工艺、规模化生产体系、能源

价格等各个环节累积下来，公司蓝宝石的成本具有非常明显的优势，

是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。 

公司与消费电子视窗防护领域的制造龙头蓝思科技合作，成立

宁夏鑫晶盛电子材料公司，从事蓝宝石材料的生产及加工，为蓝宝

石材料在消费电子应用领域的规模应用提前布局。目前宁夏鑫晶盛

电子材料公司的建设工作有序推进中，设备陆续安装调试并分批投

产。 

 

6、请介绍下公司的服务板块的主要布局情况？ 

答：公司搭建了近千人的专业的技术服务团队，在客户集中的

区域成立了服务中心服务站（包头、乐山、云南、西宁、银川、天

津、宜兴等地），做到配件及技术人员能在第一时间到达现场，为

客户提供 2H需求响应，24H上门售后服务，6H部件精准调达以及精

准的数据分析，专项提供设备技改/优化、产能和质量提升等技术指

导及方案支持，实现售后+配件+技术服务+人员培训全方位的本地化

服务，通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务，实现客户



设备价值最大化。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2022年 2月 23日 

 


